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半導体レーザジャイロ

半導体リングレーザジャイロ

回転の検出精度が高い半導体リングレーザジャイロを提供する。

本発明によれば、共振器の内部損失を低減しているので、高いQ値が得られサ
ニャック効果の観測が可能となり、回転の検出精度が高い半導体リングレーザジャ
イロが得られる。

本発明に係る半導体レーザジャイロ１０は、環状の光軌道２３と、この光軌道２３に
隣接して設けられた結合導波路３１、３２と、各結合導波路３１、３２に設けられた検
出手段３３、３４、３５、３６とを主構成要素とし、光軌道２３はこの光軌道２３内を互い
に逆方向に伝搬するレーザ光L1、L2を発生させる半導体レーザ素子２０を構成して
おり、光軌道２３には、光増幅を生じる活性層を含むアクティブ領域２１と、光増幅を
行わないパッシブ領域２２と、レーザ光L1、L2を伝播する光ガイド層と、が存在して
おり、アクティブ領域２１において活性層が光ガイド層に積層されている。


